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研究背景

共鳴トンネルダイオードを用いた高速量子化回路の提案

MOVPEによるRTD構造の成長
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ΔΣ型A/D変換回路
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２次ローパス型ΔΣ変調器

SNRの比較

量子化器の高速化
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Peak SNRの向上

ΔΣ変調器の性能改善の可能性を見出した
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量子化回路における
再生時間の短縮
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